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Dif mçinin mikrob rkliyin v
üçlü sistemd faza m l g lm  t

FKA-  n tic l rin sas n Bi2Se3-NdSe sisteminin T-
mü yy

Bi2Se3-NdSe sistemi sad evtektik tiplidir v Nd-Bi-Se üçlü sisteminin kvazibinar 
k siyidir.

Açar sözl r: sistem, rinti, temperatur, diaqram, kvazibinar

M lumdur ki, yeni funksional xass
istiqam d müvafiq çoxkomponentli 
sisteml elektro-fiziki xass l rinin dqiqin

[1,2].  
Bel maretiallar iç risind rinin B2

vX3 (Bv-
Sb,Bi;X-Se,Te) tipli, nadir torpaq elementl rind r
iç risind  xüsusi h miyy t malikdir [3,4].  

Qeyd edil n bu birl l rin unikal fiziki xass l r kompleksin  malik 
tbiq 

Lakin göst ril n B2
vX3 tip birl l r v za-

-
tbiq sah l rini m  d

Sb2Se3(Bi2Se3) -
-kimy vi qs dil bismut v  lanton 

selenidl rind n t l rin t

Eksperimental hiss

Sistemin rintil ri yüks k t mizlikli elementl rd n (bismut - B5,, selen 
B4 v sas t rkib hiss si olan neodim- . 

Sistemi t dqiq etm k üçün c dv ld göst rkibli nümun l r ha-
rintil ri Bi2Se3 v NdSe birl l rind n (liqaturdan) 
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raitind 900-1200 K temperaturda 5-6 saat r-
zind n sonra mü yy , 0-60 mol % 
NdSe t rkib q d r rintil kild
rintil r m sam kild rkibd n

l r zil r -
s k t zyiq a b
il 800 K temperaturda 300 s. rzind
nümun l rind homogenl aparmaq üçün onlar kvars ampulalarda vakuum 

raitind müfel peçind 750 K temperaturda 450 s. rzind d ml m y
T dqiqatlar DTA (termoskan-2 v -ray 

-scanning 
-XL 30 FEG) v mikrob rklik (PMT-3

cihaz etm kl .

N tic l r v müzakir
Termiki emaldan sonra bütün nümun l

t rin DTA analizinin n tic l ri c dv ld

C dv l
Bi2Se3-NdSe sistemi rintil rinin fiziki-kimy vi xass l rinin n tic l ri

T rkib, mol %
effektl ri, T, K

H , MPa
q/sm3Bi2Se3 NdSe Bi2Se3 NdSe

1 100 0 980 850 - 7,66

2 98 2 965,975 870 - 7,65

3 97 3 960,970 910 - 7,62
4 95 5 875,955 940 - 7,60
5 93 7 865,950 970 - 7,58

6 90 10 800,835 ölçül-di - 7,52

7 80 20 800,825 - - 7,45
8 70 30 800 evtek tika 7,40
9 60 40 800,1275 - - 7,35
10 50 50 800,1350 - - 7,30
11 40 60 800,1430 - - 7,25

12 10 90 800 - 7,02
13 0 100 2420 - 3180 6,98

C dv ld n göründüyü kimi rintil rd
RFA- tic l kil 1-d
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k. 1. Bi2Se3-NdSe sisteminin .
1- Bi2Se3,2-40,3-50,4-60, 5-100 mol % NdSe

göst rir v
rintil r Bi2Se3-NdSe birl l rinin 

refleksl tdir.
rintil rin mikrob rkilyinin qiym tl ri c dv l 1-d -

-970 MPa Bi2Se3 rk m hlula; 
3180 MPa is NdSe birl sin rir ki, sistemd yeni 
faza m l  g lmir v DTA v RFA- tic l ri t sdiq edilir.

rintil rin MQA n tic l ri göst rir ki, sistemd 0÷7 mol % NdSe t rkibli 
rintil r bir alan rintil r iki tdir.

Nümun l  n tic l r
c dv ld

FKA-n tic l rin sas n Bi2Se3-NdSe sisteminin T-x 
kil 2). 

k. 2. Bi2Se3-NdSe sisteminin hal
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kild
evtektik tiplidir v Nd-Bi-Se

2Se3) v NdSe ilkin kristal-
yril rind n ibar

rintil ri b - v tdir.
Sistemd 30 mol% NdSe t rkibd v 800 K riy -

n n vi olaraq fiki 
olaraq t sind -

2Se3)+NdSe
Bi2Se3 si 7 mol %, evtek-

tika temperaturunda is (800 K) artaraq 12 mol % NdSe t
Bel likl , Bi2Se3-NdSe sistemi sad evtektik tiplidir v Nd-Bi-Se üçlü 

sisteminin kvazibinar k siyidir.

N tic
FKA-n tic l rin sas n Bi2Se3-NdSe sisteminin T-x

mü yy n Bi2Se3-NdSe sistemi 
sad evtektik tiplidir v Nd-Bi-Se üçlü sisteminin kvazibinar k siyidir.
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RESEARCH OF SYSTEM Bi2Se3-NdSe

G.T.GANBAROVA

SUMMARY

Methods of differential thermal (DTA), X-ray phase (XRF) and microstructural (MSA) 
analyzes, measurement of microhardness and electrophysical properties, studied the nature of 
the physicochemical interaction in the system Bi2Se3-NdSe. The state diagram of the Nd-Bi-Se 
system is constructed. It is established that it is a quasi-binary section of the Nd-Bi-Se ternary 
system and belongs to the simple eutectic type
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